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摘要(译)

显示装置考虑到减小EL薄膜的厚度可能会引起阳极和阴极之间发生短路
和晶体管出现故障，本发明提供一种显示装置，该装置具有：包括电极
和电致发光层的发光元件；电连接到发光元件的电极的导线；包括具有
源极、漏极和沟道形成区的有源层的晶体管；和电连接到晶体管的源极
和漏极之一的电源线，其中该导线电连接到晶体管的源极和漏极中的另
一个，在该电极电连接到该导线的部分附近的该电极的宽度比其它部分
中的该电极的宽度窄。
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